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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
ｎ 型 窒 化 物 半 導 体 層 と ｐ 型 窒 化 物 半 導 体 層 と の 間 に 、 量 子 構 造 を 有 す る 活 性 層 が 形 成 さ れ
て な る 窒 化 物 半 導 体 素 子 に お い て 、 前 記 活 性 層 が Ｉ ｎ を 含 む 窒 化 物 半 導 体 か ら な る 井 戸 層
を 有 し 、 表 面 に 凹 凸 が 設 け ら れ た ｎ 型 窒 化 物 半 導 体 層 上 に 活 性 層 が 設 け ら れ 、 前 記 Ｉ ｎ を
含 む 窒 化 物 半 導 体 が 前 記 ｎ 型 窒 化 物 半 導 体 層 の 凹 凸 よ り も 大 き な 凹 凸 領 域 を 有 す る こ と を
特 徴 と す る 窒 化 物 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 活 性 層 の 凹 凸 領 域 に 、 イ ン ジ ウ ム リ ッ チ 領 域 と イ ン ジ ウ ム プ ア ー 領 域 と を 有 す る 窒 化
物 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 Ｉ ｎ を 含 む 窒 化 物 半 導 体 か ら な る 井 戸 層 が 、 Ｉ ｎ Ｇ ａ Ｎ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ 又 は ２ 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 ｎ 型 窒 化 物 半 導 体 層 の 表 面 の 凹 凸 の 平 均 段 差 が １ ０ オ ン グ ス ト ロ ー ム ～ １ ０ ０ オ ン グ
ス ト ロ ー ム の 範 囲 内 に あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ に 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 井 戸 層 の 膜 厚 が 、 ７ ０ オ ン グ ス ト ロ ー ム 以 下 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４
記 載 の 窒 化 物 半 導 体 素 子 。
【 請 求 項 ６ 】
ｎ 型 窒 化 物 半 導 体 を 成 長 さ せ た 後 、 エ ッ チ ン グ 又 は 研 磨 に よ り 表 面 を 荒 ら し て 凹 凸 を 設 け
る 凹 凸 形 成 工 程 と 、 前 記 ｎ 型 窒 化 物 半 導 体 の 凹 凸 表 面 上 に 、 窒 化 物 半 導 体 を 成 長 さ せ る 凹
凸 表 面 成 長 工 程 と を 、 具 備 し て な る こ と を 特 徴 と す る 窒 化 物 半 導 体 の 成 長 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
ｎ 型 窒 化 物 半 導 体 を 成 長 に お い て 、 該 ｎ 型 窒 化 物 半 導 体 の 最 表 面 が 不 純 物 を 多 量 に 含 む 高
濃 度 ｎ 型 窒 化 物 半 導 体 と な る よ う に 成 長 さ せ る 、 又 は 、 該 ｎ 型 窒 化 物 半 導 体 の 成 長 速 度 を
早 く す る 成 長 速 度 を 早 め る 層 を 設 け る 、 こ と で そ の 表 面 に 凹 凸 を 形 成 す る 凹 凸 表 面 形 成 工



程 と 、 前 記 ｎ 型 窒 化 物 半 導 体 の 凹 凸 表 面 上 に 、 窒 化 物 半 導 体 を 成 長 さ せ る 凹 凸 表 面 成 長 工
程 と を 、 具 備 し て な る こ と を 特 徴 と す る 窒 化 物 半 導 体 の 成 長 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
凹 凸 表 面 成 長 工 程 に お い て 、 イ ン ジ ウ ム を 含 む 窒 化 物 半 導 体 を 成 長 さ せ る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 ６ 乃 至 ７ 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 の 成 長 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
凹 凸 表 面 成 長 工 程 に お い て 、 イ ン ジ ウ ム を 含 む 窒 化 物 半 導 体 よ り な る 量 子 井 戸 構 造 の 活 性
層 を 成 長 さ せ て 、 前 記 ｎ 型 窒 化 物 半 導 体 と ｐ 型 窒 化 物 半 導 体 と の 間 に 該 活 性 層 が 形 成 さ れ
た 窒 化 物 半 導 体 素 子 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 乃 至 ８ 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 の 成
長 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 窒 化 物 半 導 体 が 、 六 方 晶 系 の Ｍ 面 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 乃 至 ９ 記 載 の 窒
化 物 半 導 体 の 成 長 方 法 。
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